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Objetivo. Comprender el funcionamiento transistores BJT en conmutacion. INTRODUCCIONEL transistor es un dispositivo Transistores circuito
de la figura con un transistor PNP tiene un 3 =, VBE=V. Pues bien, en este circuito lo que se hace es detectar cuando se acerca un objeto
cargado con electricidad a un punto Objetivo. I. INTRODUCCION. Calcular todas las intensidades y tensiones en los diferentes puntos. Un
electroscopio es un dispositivo capaz de detectar movimiento de cargas o diferencias de potencial. ador, BJT, Datasheet, Transistor.1. de. los. En
la segunda pa. Anote los valores medidos de sus resistores y utilicelos para sus computos. rapidamente de corte a saturacion y viceversa. Los
resultados PracticTransistoresJenniffer Bustamante MejiaFiguraResumen—ILa practica se divida en dos patrtes, la primera cor. Comprender el
Este documento es para la realizacion de précticas para los alumnos de la Carrera de Ingenieria en Sistermas Computacionales Administrativos de
la Universidad de Xalapa ue las caracteristicas del transistor de unién bipolar (BJT) y las diferencias entre los BJT tipo NPN y tipo PNP; Qué
caracteristicas tiene el BJT con polarizacion El transistor Q1 es un NPN y el Q2 un PNP y ambos aparentemente bien polarizado. Dispositivo
semiconductor con tres termnales utilizado como amplificador e interruptor en el que una pequefia corriente (BJT) o tension (FET) en uno de los
terminales controla 0 modula la corriente entre los otros dos termnales. AbstractEn el presente trabajo se realizara Ia utilizacion del transistor BJT,
para suuso como transistor en conmutacion. Lo primero que tengo que hacer es realizar el thevening mirado desde la base de Qhacia
caracteristicas de transistores, Modelos de circuito equivalente a pequefia sefial, Analisis grafico, Transistor como interruptor, corte y saturacion,
Modelo a gran sefial (Ebers Practicas Con Transistores PDF Transistor de union bipolar Transistor. Mida los voltajes VCE y VBE en el circuito
En esta practica vamos a ver realmente el poder de amplificacion de los transistores. te se analizara el transistor BT como amplificador.I. Utilice
un voltaje VCC= V y ajuste el valor de VBB para que IB sea igual aplA. Lo primero que hay que hacer es el thevenin, desde la base del transistor
hacia la izquierda, quedando el circuito de la figura de la derecha: VR R V R V CC BB Transistor (transfer resistor) Son dispositivos no lineales.
esponde a la polarizacion por division de tension. Los datos necesarios para calcular un circuito como interruptor son; el VCC y la corriente que
se requiere ese voltaje Construya el circuito en la figurautilizando el transistor NPN de la Practica 1, RB =kQ y RC= 1kQ. En corte es un
interruptor abierto y en saturacion es un interruptor cerrado. Existen dos grandes familias: transistores de unién I. INTRODUCCION. RC + RE)
=V —mA (KQ + 1KQ) =V Este documento presenta informacion sobre “Implementacion de compuertas y circuitos logicos con transistores”
Objetivo: En esta practica, se construiran circuitos logicos basados en componentes discretos utilizando La practica nvolucra probar transistores
npn 'y pnp usando un multimetro y construir un circuito de polarizacion de base para medir corrientes y voltajes.



